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摘要(译)

本发明涉及一种有机发光显示器件及其制造方法，其中，所述有机发光
显示器件包括：反射层、多晶硅层、栅极、导电层、发射电极，所述多
晶硅层包括源极以及漏极，所述导电层与所述源极及漏极相连接，所述
发射电极与所述导电层相连接，所述反射层与所述发射电极是分离的。
本发明的有益效果是：通过将发射电极和反射层分离开来进行单独制
作，从而解决发射电极与反射层一同相邻制作的弊端，解决了现有技术
蚀刻构图过程中反射层的反射材料与发射电极的电极材料之间可能发生
的电化腐蚀。
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